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PATENTE
DE
INVENCION

a favor de Don Enzo SALCIONI y Don José Manuel SECANE SAM

BOLA, de nacionalidad italiano el primero y espafiol el se

gundo, residentes en Barcelona, Travesera de Gracia, 66,

ftico, por "APARATO ESTABILIZADOR DE TENSION ELECTRONICO".

y dimensiones sumamentg;rﬁdu&lﬂas., R : ;4‘.

Los actuales aparatps para l?”establllzaclén de

5. tensidén presentan el 1nconven1ent é?b;guf ievado peso yfgran
voluminosidad, a la vez que presentﬁi uﬁos’mérgenes de esta
bilizacién muy reducidos, lo cual les haoe inoperanﬁes para
un elevado nimero de las variaciones de tensmén{bxlstentes
en la red gerral de alimentacidén o suministro eléctrico.

10. La presente invencién elimina estos inconvenien-
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tes por el hecho de proporcicnar un aparato de dimensio-
nes y peso reducidos que permite la estabilizacidén automé-
tica de la tensién con gran precisién, abarcando las varia
ciones mls extremas que puedan presentarse en la tensifén
de la red a la que se conecta el aparato.

Para ello, el aparato de acuerdo con la inven-
¢ién comprende un dispositivo transformador de corriente
alterna con dos bornes de entrada de la tensién a estabi-
lizar y dos bornes de salida de la tensifn alterna ya esta
bilizada.

En uno de los bornes de salida se halla interca=-
lado un dispositivo semiconductor, en funcién de resisten-
cia variable, controlado en funcidn de la tensién de salida
del transformador para mantenerla constante en dichos bornes
de salida.

M&s concretamente, el dispositivo semiconductor
de resistencia variable estd constituido por un diodo con~
trolado simétrico cuyos electrodos de trabajo son atrave-
sados por la corriente de carga.

i El electrodo de control o de mando, del menciona-
do dispositivo semiconductor simétrico controlado, es exci-
tado, a través de un diodo simétrico, desde un circuito dis
parador.

Dicho e¢ircuito disparador se halla subordinado

- a una tensidn la cual es una fraccién de la tensibdn de sa~

lida del transformador, inducida en un devanado secundario

de 8ste.

El anteriormente citado circuito disparador, com-
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prende, en serie entre el devanado secundario y el diodo
simétrico, un circuito rectificador de temsibn seguido de
un amplificador operacional y un ecircuito inversor de fase.

El dibujo adjunto muestra, a titulo de ejemplo
no limitativo del alcance de la presente invencién y en re
presentaciones esquemiticas, una forma preferidad de lle-
varla a la préctica.

En dicho dibujo se muestra el esquema tedrico del
aparato de acuerdo con la invencidn con el conexionado de
los diferentes componentes.

En el dibujo se aprecian dos bornes de entrada
=l= y =2«, y dos bornes de salida =3- y ~4-, que forman los
cuatro extremos del cuadripolo engendrado por el aparato
de acuerdo con la invencién.

Los bornes de entrada -l- y -2-, pueden conectar-
se a diferentes tomas del devanado primario de un transfor-
mador electromagnético ~5-, a través de un interruptor —6-
y mediante un conmutador -7- capaz de establecer contacto
con los bornes de cada una de las tomas auxiliares practi-
cadas en el primario del transbrmador electromagnético,
alternativamente.

Entre los dos bornes de entrada y después de las
conexiones del interruptor -6~-, se halla conectada una bom-
billa de neon -8-, u otro tipo convencional, a modo de indi
cador de funcionamiento del aparato.

El transformador -5~ estd formado por un primario
el cual comprende cuatro arrollamientos en serie designados

por las letras -a,b,c,d- y un secundario -e- que puede tomar
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una fraccidén de la tensidn aplicada en los bormes del bobi-
nado primario.

De los dos extremos libres del bobinado primario
del transformador -5~ parten las conexiones de los bornes
de salida del aparato en cuestidn, llevando, una de ellas,
intercalado, un dispositivo semiconductor simétrico contro-
lado ~9-, por sus electrodos de trabajo -9a- y =9%9b-, de for
ma que sean atravesados por la corriente de carga extraida
de la salida.

La puerta -~9¢~ 0 electrodo de mando o control del
mencionado dispositivo semiconductor simétrico y controlado
-9-, puede ser accionada, a través de un dispositivo semicon
ductor simétrico ~10-, por un conjunto compacto de cirecuitos
sélidos microminiaturizados -ll- los cuales constituyen un
amplificador operacional.

El conjunto compacto de circuitos sélidos micromi
niaturizados ~1l~ lleva conectado a su entrada un circuito
rectificador -12- el cual toma tensién de los bornes del
bobinado secundario -e- del transformador electromagnético
“5m

El funcionamiento del @arato descrito es el si-
guiente:

Supuesto el conmutador -7- situado en la posicién
adecuada para la tensidén de entrada, esta queda aplicada al
devanado primario del transformador electromagnético -5-, el
cual, independientemente de la existencia del devanado secun
dario -e-, actla como un autotransformador, elevando la ten-

sién en los extremos del primario a un nivel superior al de
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la tensién que se pretende obtener entre los bornes =3- y
-4~ de salida, a fin derque resulte posible actuar sobre
los decrecimientos de la tensifén de entrada.

Esta funcién de elevar la tensién la realizan los
arrollamientos primarios -b-c~ y -d-, cuando, como en el
ejemplo de la figura, la tensién de entrada queda aplicada
en bornes del arrollamiento primario ~a-, ¥y cuando la ten-
sién de entrada se aplique en la toma de mayor tensidn del
bobinado primario, es decir entre extremos de -a~ y -c-, se
r4 el bobinado -d- el encargado de elevar convenientemente
la tensién.

La tensién de entrada solo gquedari aplicada al
primario del transformador -5~ cuando el interruptor -6-
esté en posicidén cerrada en cuyo caso se encenderd autométi-
camente la bombilla indicadora -8-.

Por la disposicidén del elemento semiconductor si-
métrico controlado -9-, la tensién de salida podré ser regu
lada convenientemente actuando sobre el electrodo de mando
o control de dicho elemento en funcién de las variaciones
experimentadas en la tensidén de emtrada que se pretende esta
bilizar a un valor constante.

Ello es debido a qued variar el punto de cebado
del elemento semiconductor simétrico controlad -9~ quedan
alternados los valores medio y eficaz de la tensidn de sali-
da de acuerdo con el 4dngulo de desfase de los impulsos de
excitacién o cebado aplicados al electrodo de mando o contml

del mencionado dispositivo semiconductor simétrico y contro-
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Los impulsos de disparo del elemento semiconduc-
tor -9~ son producidos por el circuito disparador formado
por el conjunto compacto de circéuitos sbélidos microminia-
turizados -1ll-, el cual actfa, sobre el electrodo de mando
o control del dispositivo semiconductor -9=-, a través del
dispositivo semiconductor simétrico o diodo simétrico -10-
el cual ataca directamente al electrodo de mando o control
del dispositivo semiconductor ~9-.

La sefial de entrada quepermite al conjunto de cir
cuitos s86lidos microminiaturizados -11- actuar conveniente-
mente sobre el elemento semiconductor -9-, la toma, a través
del circubo rectificador -12-, del devanado secundario -~e-
del transformador -5-, de forma que dicha sefial es una frac
cién de la sefial a estabilizar aplicada en bornes del deva-
nado primario del citado transformador -5-, y proporcional
a ella.

De esta forma el conjunto de circuitos sdlidos
microminiaturizados -l11l- recibe una informacién de las va-
riaciones de la sefial de entrada y actla en consecuencia
a dichas variaciones.

Serén independientes del alcance de la presente
invencidén los detalles accesorios y deméds caracteristicas
constructivas no esenciales, empleadas en la puesta en prac
tica de la misma, por quedar todo ello comprendido dentro

del espiritu de las siguientes reivindicaciones.
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NOTA

Se reivindica como objeto de la presente patente
de invencidn:

1. Aparato estabilizador de tensibn electrdnico,
del tipb de los gue comprenden un dispositivo transforma-
dor electromagnético de corriente alterna con dos bornes
de entrada de tensibén a estabilizar, y dos bornes de salida
de tensibén alterna estabilizada, en uno de los cuales se
encuentra intercalado un dispositivo semiconductor en fun-
cibén de resistencia variable, controlado en funcién de la
tengidén de salida del transformador para mantenerla constan
te en dichos bornes de salida, caracterizado esencialmente
por el hecho de que el dispositivo semiconductor de resis-
tencia variable estd constituido por un diodo controlado
simétrico cuyos electrodos de trabajo son atravesados por
la corriente de carga, en tanto que su electrodo de control
o de mando es excitado a través de un diodo simétrico desde
un circuito disparador, subordinado a una tensién que es una
fraccibén de la tensidén de salida del transformador induci~
da en un devanado secundario de éste.

2. Aparato estabilizador de tensién electrénico,
de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado esencial-
mente por el hecho de que el circuito disparador comprende,
en serie entre el devanado secundario y el diodo simétrico,
un circuito rectificador de tensidém, un circuito amplifica-

dor operacional y un circuito inversor de fase.
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3. Aparato estabilizador de tensidn electréni-
co.

La presente memorias descriptiva consta de ocho
hojas foliadas escritas a méiquina por una sola cara.

Barcelona, 16 de febrero de 1973

Engzo SALCIONT y
José-Manue SKOANE SAMPOLA
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